FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

N-Kanal-Leistungs-LDMOS-Transistoren

PD20010-E
PD20015-E

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit e Ausgangsleistung 10 W bzw. 15 W
Drain-Source-Spannung Ups 40 \Y% bei 11 dB Verstirkung, 2 GHz und
Gate-Source-Spannung Ugs -0,5 15 \% 136V
Drain-Strom e Kunststoffgehduse
bei PD20010-E Ip 5 A e Source-Schaltung
bei PD20015-E Ip 7 A e im PowerSO-10RF-Gehiuse mit
Verlustleistung bei 95 = 70°C geraden und gewinkelten Gate-,
bei PD20010-E Py 59 W Drain-Anschliissen verfiigbar
bei PD20015-E Py 79 w
Sperrschichttemperatur O 165 °C
Beschreibung
Der PD20010-E und der PD20015-E
Kennwerte (Us =136 V.f=2 GHz, ) = 25°C) sind N-Kanal-Leistungs-LDMOS-Tran-
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit sistoren (LDMOS, engl. Laterally Dif-
Verstirkung fused Metal-Oxid Semiconductor) fiir
bei PD20010-EV, P, = 10W  V 10 1 dB Ausgangsleitungen bis 10 W bzw. 15 W
bei PD20015-E2, P, = 15W  V 10 1 dB und Frequenzen bis 2 GHz. Sie erfor-
Ausgangsleistung bei 3 dB Kompression dern in Gat@-Schaltung beide lediglich
bei PD20010-ED Pas 15 W 13,6 V Betriebsspannung.
bei PD20015-EV Pias 23 A
Wirkungsgrad bei Py = P3gp
bei PD20010-EV n 45 53 %
bei PD20015-E? n 45 53 %
Drain-Leckstrom? IpL 1 A Anschlussbelegung
Gate-Leckstrom® IoL 1 HA -
Eingangskapazitit> P¥n 1: Gate (G)
bei PD20010-E Cp 45 pF Pin 2: Source (S)
bei PD20015-E Cy 55 pF Pin 3: Drain (D)
Ausgangskapazitit>) 55
bei PD20010-E Ca 36 pF -
bei PD20015-E Ch 40 pF 1 _H
Eingangsimpedanz
bei PD20015-E Zy 045+j0,99 Q
Ausgangsimpedanz 74 154 [ 94
bei PD20015-E N 099 +j09 Q
Thermischer Widerstand
bei PD20010-E Ynic 1.6 K/W
bei PD20015-E Ginic 12 K/W R H
1 95
) Ipg = 150 mA D Ugs=5V,Ups=0V ) )
2 Iy = 350 mA 9 Ugp =0V, Ups = 12,5V, f= | MHz Bild 2: Pinbelegung und Abmessun-

D Ugs =0V, Ups =25V

Innenschaltung

Hersteller

S

Bild 1: Innenschaltung des
PD20010-E, PD20015-E

ST Microelectronics, www.st.com

Bezugsquellen

Digi-Key Electronics, www.digikey.de
Mouser Electronics, www.mouser.de
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Bild 3: Pinbelegung und Abmessun-
gen PowerSO-10RF gerade
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Wichtige Diagramme
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Bild 4: Drain-Strom /p des PD20015-E in Abhangigkeit
von der Drain-Source-Spannung Upg bei unterschied-
lichen Gate-Source-Spannungen Ugg und 5 = 20 °C
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Bild 6: Verstarkung V des PD20015-E in Abhangigkeit von
der Ausgangsleistung P, bei Ug = 13,6V, Ipq = 350 mA und
f=2GHz

Applikationsschaltung
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Bild 5: Eingangskapazitat Cg (blau) und Ausgangskapa-
zitat C, (rot) des PD20015-E in Abhangigkeit von der
Drain-Source-Spannung Upg
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Bild 7: Wirkungsgrad n des PD20015-E in Abhédngigkeit
von der Ausgangsleistung P, bei Ug = 13,6V, Ip, = 350 mA
und f = 2GHz
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Bild 8:
PD20015-E in einer 10-W-Linearendstufe fiir
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Ic1 - h b
113 VD1 78L08 R1 23 cm, wie in [1] beschrieben; die BE-Strecke
12WTX 27nH  1N4148 s . 330 von VT1 dient zur thermischen Stabilisierung.
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